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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L’INAUGURATION OFFICIELLE DE
L’ACCELERATEUR EUV DU NSTC a ’ALBANY NANOTECH COMPLEX DE NY
CREATES

Le complexe est I'une des trois installations phares de R&D sur les semi-
conducteurs du NSTC aux Etats-Unis

L’accélérateur EUV permet aux chercheurs de mener des projets de recherche et
développement essentiels pour accélérer la commercialisation de la technologie
avancée des semi-conducteurs

L’Albany NanoTech abritera le premier et le seul centre public de lithographie
dans l'ultraviolet extréme a ouverture numérique élevée en Amérique du Nord,
apportant a la Capital Region I’avenir de la recherche et de la fabrication de semi-
conducteurs avancés

Le partenariat comprend d’importants investissements privés d’IBM, de Micron,
d’Applied Materials, de Tokyo Electron et d’autres leaders du secteur qui
intégreront la technologie de fabrication de puces de pointe dans leurs efforts de
R&D

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui I'ouverture officielle de
'accélérateur CHIPS for America Extreme Ultraviolet (EUV), lors d’'une cérémonie
d’inauguration a I'Albany Nanotech Complex de NY CREATES. L’accélérateur EUV, qui
a officiellement commenceé a fonctionner le ler juillet, est 'une des trois installations
phares de recherche et développement (R&D) du NSTC annoncées a travers les Etats-
Unis. En décembre 2023, la gouverneure a annoncé un nouveau partenariat de

10 milliards de dollars avec des leaders du secteur des semi-conducteurs, tels qu’IBM,
Micron, Applied Materials, Tokyo Electron et d’autres pour établir un centre de
recherche et développement sur les semi-conducteurs de nouvelle génération au sein
de 'Albany NanoTech Complex de NY CREATES. Le partenariat public-privé financera
la construction du centre de lithographie aux UV extrémes a ouverture numérique
elevée (High NA Extreme Ultraviolet Lithography Center) de pointe, le premier et le seul
centre EUV a ouverture numérique élevée appartenant a I'Etat en Amérique du Nord,
qui soutiendra la recherche et le développement des semi-conducteurs les plus
complexes et les plus puissants au monde. Outre I'investissement transformateur dans



la Capital Region de I'Etat de New York, ce partenariat permettra a I'Etat d’accueillir
l'infrastructure publique de R&D sur les semi-conducteurs la plus avancée du pays,
soutenant ainsi la croissance & long terme de I'économie technologique de I'Etat de
New York. Ce partenariat sans précédent, mené par I'Etat, a ouvert la voie & la
désignation d’Albany comme site de I'accélérateur fédéral EUV, qui investira au moins
825 millions de dollars supplémentaires sur le campus pour entreprendre des activités
de R&D essentielles a la sécurité nationale et économique.

« L’ouverture de I'accélérateur EUV du NSTC illustre ce que les partenariats publics et
privés peuvent accomplir pour renforcer la main-d’ceuvre de I'Etat, tout en préparant le
terrain pour la recherche et la fabrication de semi-conducteurs a I'échelle nationale », a
déclaré la gouverneure Hochul. « Depuis ma prise de fonction, je me suis engagée a
faire en sorte que I'Etat de New York reste & la pointe de I'innovation dans les domaines
des affaires, de la fabrication, de la technologie et de la recherche, et ce lancement
n’est qu’un début. »

Deirdre Handford, CEO du Natcast, a déclaré : « L’'ouverture officielle de
I'accélérateur EUV marque une étape importante pour le Natcast, le NSTC et
'ensemble de I'écosystéme américain des semi-conducteurs, car cette installation de
pointe souligne notre engagement a développer et a faire progresser les technologies
des semi-conducteurs de la prochaine génération ici, aux Etats-Unis. La lithographie
EUV s’est imposée comme la technologie de base permettant la production en grand
volume de puces plus petites, plus rapides et plus efficaces. Grace a I'accélérateur
EUV, nous permettons aux chercheurs membres du Natcast et du NSTC d’accéder aux
outils essentiels nécessaires pour faciliter un plus large éventail de recherches et une
voie vers la commercialisation afin de faire progresser le leadership des Etats-Unis
dans les technologies de demain. »

L’accélérateur EUV permet aux chercheurs du Natcast, des organisations membres du
NSTC et de NY CREATES de travailler en collaboration pour mener des activités de
recherche et de développement essentielles pour accélérer la commercialisation de la
technologie avancée des semi-conducteurs.

Les principales capacités de I'accélérateur EUV sont les suivantes :

e Acces a des outils de lithographie EUV de pointe et a des capacités de R&D de
la prochaine génération, y compris un systeme EUV a ouverture numérique
(numerical aperture, NA) élevée, 'EUV a ouverture numérique standard étant
actuellement disponible et TEUV & ouverture numérique élevée étant prévue
pour 2026.

e Un espace de collaboration et des ressources destinés aux partenaires du
secteur, du monde universitaire et des pouvoirs publics afin de faire progresser
I'innovation technologique.

e Des bureaux et du personnel dédiés au Natcast sur site pour soutenir les
chercheurs membres du Natcast et du NSTC.



« Un soutien aux programmes qui fournissent, encouragent et développent une
main-d’ceuvre talentueuse.

« Faciliter 'engagement des membres du NSTC en favorisant un environnement
de R&D ouvert et collaboratif au sein de I'accélérateur EUV et dans I'ensemble
des installations du NSTC.

Avec le CHIPS for America Design and Collaboration Facility (DCF) et le CHIPS for
America NSTC Prototyping and NAPMP_Advanced Packaging Piloting Facility (PPF),
'accélérateur EUV sera une destination de dimension mondiale pour la R&D avancée
dans le domaine des semi-conducteurs aux Etats-Unis. Ensemble, les trois installations
de R&D phares du NSTC comblent les lacunes critiques de I'écosystéme actuel, offrant
une valeur inégalée a un large éventail d’acteurs de la chaine de valeur des semi-
conducteurs, notamment les universités, les petites entreprises, les grands fabricants et
les agences gouvernementales, et contribuant a la création d’'un écosystéme américain
des semi-conducteurs fort et dynamique.

NY CREATES acquiert et installe un outil de lithographie aux UV extrémes a ouverture
numérique élevée, congu et fabrigué par ASML, dans son Albany NanoTech Complex,
ou des partenaires du secteur, dont Micron, IBM, Applied Materials, Tokyo Electron et
d’autres, utiliseront les équipements de semi-conducteurs les plus avancés jamais
fabriqués. Le centre EUV a ouverture numérique élevée de I'Etat de New York
positionne I'Etat comme destination pour la recherche et le développement de la
technologie innovante des puces qui équipe aujourd’hui la quasi-totalité des
smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables et des serveurs informatiques. Le
centre favorisera également les partenariats internationaux, car des organismes de
recherche de renommée mondiale étendront leur présence ici, attirant des entreprises
du monde entier.

Pour soutenir ce projet, 'Etat de New York investit 1 milliard de dollars dans 'expansion
de I'’Albany NanoTech Complex avec la création du centre EUV a ouverture numérique
élevée par I'achat du scanner a ouverture numérique élevée EUV EXE:5200 d’ASML,
ainsi que la construction de NanoFab Reflection, un nouveau batiment hautement
sophistiqué de plus de plus de 4 600 m? (50 000 pieds carrés) de salles blanches qui
encouragera la croissance future des partenaires et soutiendra de nouvelles initiatives,
telles que le Centre national de technologie des semi-conducteurs, le Programme
national de fabrication d’emballages avancés, le Programme de microélectronique
Commons du Département de la défense (Department of Defense, DOD), ce dernier
ayant récemment été attribué a 'Etat de New York. Le projet a créé environ 500 &

600 emplois syndiqués dans le secteur de la construction, rémunérés au salaire
courant, pendant les deux années qu’a duré la phase de construction.

Hope Knight, commissaire et PDG d’Empire State Development, a déclaré : « Sous
la houlette de la gouverneure Hochul, I'Etat de New York continue de faire des
investissements stratégiques pour soutenir la recherche, le développement et la
fabrication dans tout I'écosystéme des semi-conducteurs de I'Etat, et nous constatons
gue ces investissements portent leurs fruits. L’étape franchie aujourd’hui est la derniére
en date de nos efforts. Grace a de solides partenariats public-privé et au soutien
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essentiel des partenaires fédéraux et de I'Etat, la renaissance du secteur américain des
semi-conducteurs passe par I'Etat de New York, ou I'accélérateur EUV joue un réle
crucial en générant une croissance économique régionale et a 'échelle de I'Etat. »

Dave Anderson, CEO de NYCREATES, a déclaré : « NY CREATES et nos principaux
partenaires du secteur sont fiers de poursuivre notre collaboration entamée il y a deux
décennies pour faire progresser les technologies des semi-conducteurs. Alors que le
Natcast coupe le ruban pour annoncer au monde entier que I'accélérateur EUV est
opérationnel et que ses bureaux situés dans notre Albany NanoTech Complex sont
ouverts, ce nouveau partenariat représente sans aucun doute une étape cruciale dans
I'accélération de I'innovation américaine sur le long terme. Grace aux capacités de
lithographie EUV a ouverture numérique standard accessibles aujourd’hui et a I'accés a
des équipements EUV a ouverture numérique élevée qui seront disponibles I'année
prochaine, nous sommes fiers que NY CREATES soutienne la mission du NSTC et
permette une recherche révolutionnaire, une croissance économique significative et le
perfectionnement stratégique de la main-d’ceuvre, autant d’éléments indispensables a
la sécurité nationale et au leadership économique des Etats-Unis. »

Le recteur de la SUNY, John B. King Jr., a déclaré : « Il n’est pas surprenant que
I'Etat de New York devienne un leader prééminent dans le domaine des semi-
conducteurs grace au travail acharné du sénateur Charles Schumer, de la gouverneure
Kathy Hochul et de nos dirigeants élus, notamment le membre du Congrés Paul Tonko.
Leur travail permet & I'Etat de faire ce qu'il fait le mieux, & savoir former les leaders du
secteur et les professionnels de demain, tout en offrant un environnement de pointe
pour favoriser la recherche et I'innovation dans le domaine de la fabrication. Nous
sommes fiers de nous joindre a la célébration de I'accélérateur EUV du NSTC et
reconnaissants envers le Natcast, le NSTC, le département du Commerce des Etats-
Unis (U.S. Department of Commerce) et tous les décideurs politiques, les partenaires
du secteur et leurs équipes qui ont travaillé dur pour permettre une journée comme
celle-ci. »

Le sénateur Charles Schumer a déclaré : « Le tout premier centre national de
technologie des semi-conducteurs en Amérique est ouvert ! Aujourd’hui, les regards du
monde entier se tournent vers Albany et le nord de I'Etat de New York, la nouvelle
frontiére ou se produiront des avancées scientifiques et techniques dans le domaine de
la fabrication des puces électroniques qui dépassent encore notre imagination.
L’inauguration de cette installation fera I'effet d’'un bang sonique et montrera clairement
que '’Amérique sera a la pointe de la technologie des semi-conducteurs. C’est le jour
que j'envisageais depuis longtemps lorsque j'ai créé le programme NSTC dans ma loi
CHIPS & Science. Cette installation permettra aux meilleurs scientifiques, universités et
entreprises du pays d’accéder aux machines les plus avancées au monde pour le
développement de puces électroniques. C’est le début d’'un nouvel effort historique du
gouvernement fédéral pour garantir que la prochaine génération de puces électroniques
sera développée ici, en Amérique, dans la Capital Region, et non en Chine ou a
I'étranger. Aujourd’hui, nous aidons I’Ameérique a entrer dans une nouvelle ére en



matiére de recherche et de fabrication de puces, le nord de I'Etat de New York montrant
la voie a suivre. »

La sénatrice Kirsten Gillibrand a déclaré : « L’ouverture de I'accélérateur EUV du
NSTC est une étape importante pour I'Etat de New York et le pays tout entier. Cette
installation de pointe renforce le secteur américain des semi-conducteurs et notre
sécurité nationale, tout en créant des emplois bien rémunérés dans le nord de I'Etat.
J’ai travaillé d’arrache-pied pour faire adopter la loi CHIPS and Science Act afin d’attirer
des investissements comme celui-ci dans notre Etat, et je suis fiére aujourd’hui de voir
les résultats qui contribuent & consolider le réle de I'Etat de New York en tant que
leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs. »

Le représentant Paul Tonko a déclaré : « Depuis des années, depuis I'adoption de la
loi historique et transformatrice CHIPS and Science Act, nous répétons a qui veut
I'entendre que I'Etat de New York est un leader du secteur, particuliérement bien placé
pour stimuler 'innovation américaine a long terme dans le domaine des semi-
conducteurs. Aujourd’hui, nous célébrons ce succes et les nouvelles possibilités
incroyables qu’elle ouvre en matiére d’innovation, de création d’emplois, de recherche
et bien d’autres choses encore. Je suis également ravi que ma loi sur la recherche en
microélectronique pour l'innovation énergétique (Microelectronics Research for Energy
Innovation Act) vienne compléter les futures activités de R&D de 'EUV. Alors que nous
célébrons cette inauguration et félicitons toutes les personnes qui nous ont aidés a
atteindre ce moment passionnant, assurons-nous que nous, partenaires du
gouvernement, du monde universitaire et du secteur, continuons a investir dans I'esprit
pionnier d’'innovation qui caractérise depuis longtemps la Capital Region. »

La sénatrice d’Etat Patricia Fahy a déclaré : « Grace aux investissements garantis
par 'Assemblée |égislative de I'Etat et la gouverneure Hochul, la Capital Region est a la
pointe du pays et du monde en matiere de recherche publique dans les domaines de
I'lA et de I'ingénierie des semi-conducteurs. Ces emplois attirent les scientifiques et les
travailleurs de demain, stimulant ainsi notre économie régionale, tandis que les
partenariats publics et privés ouvrent la voie. Ce nouvel accélérateur place I'Albany
Nanotech Complex et notre Capital Region sur la carte de I'ingénierie des semi-
conducteurs pour les années, voire les décennies a venir. Je tiens a remercier la
gouverneure Hochul, I'ancien président Joe Biden et mes collégues législateurs pour
leur travail dans la sécurisation des investissements qui ont rendu possible la journée
d’aujourd’hui et je me réjouis de continuer a renforcer le leadership national de notre
Capital Region en matiere d’'ingénierie des semi-conducteurs et d’lA. »

Le membre de ’Assemblée John T. McDonald Ill a déclaré : « L'inauguration de
'accélérateur EUV du NSTC a I’Albany NanoTech Complex marque un moment
historique non seulement pour la Capital Region, mais aussi pour 'ensemble de I'Etat
de New York. Cet investissement dans la recherche et la fabrication de semi-
conducteurs avancés renforce notre économie locale, crée des emplois de haute qualité
et consolide la position de I'Etat de New York en tant que leader de I'innovation
technologique. Je remercie la gouverneure Hochul, NY CREATES et tous les



partenaires pour leur engagement continu en faveur d’'une croissance durable dans
notre Etat. »

La maire d’Albany, Kathy Sheehan, a déclaré : « Je tiens a remercier le leader
Schumer, le membre du Congres Tonko et la gouverneure Kathy Hochul pour leurs
efforts inlassables et leur action de sensibilisation. Il s’agit d’'une nouvelle étape
importante pour la ville d’Albany, la Capital Region et I'Etat de New York. Les
investissements dans la technologie des semi-conducteurs a NY Creates consolident
I'héritage d’Albany en matiere de développement d’'innovations de pointe et assureront
notre leadership mondial dans la recherche et le développement de la technologie
EUV. »

Le chef de I'exécutif du comté d’Albany, Daniel P. McCoy, a déclaré : « C’est un
jour historique pour le comté d’Albany et I'Etat de New York, car il renforce notre
position de leader mondial en matiére d’innovation et de fabrication de semi-
conducteurs, tout en consolidant notre économie locale grace a des emplois bien
rémunérés dans les domaines de la technologie et de la construction. Une fois encore,
jadresse mes félicitations a la gouverneure Hochul pour ce partenariat public-privé qui
nous rend plus forts, qui reconnait et soutient la Capital Region et ’Albany NanoTech
Complex de NY Creates en tant que leader dans la recherche et le développement de
semi-conducteurs. »

Depuis son entrée en fonction, la gouverneure Hochul a fait du secteur des semi-
conducteurs une priorité dans ses budgets exécutifs. La gouverneure a obtenu

100 millions de dollars de financement supplémentaire pour le programme intitulé

« Focused Attraction of Shovel-Ready Tracts New York » (FAST NY). Lancé en
décembre 2022, FAST NY a octroyé plus de 175 millions de dollars pour préparer plus
de 1 000 hectares (2 500 acres) répartis sur 20 sites dans toutes les régions du nord de
I'Etat, afin qu'ils soient préts & I'emploi, une caractéristique essentielle recherchée par
les entreprises lorsqu'elles souhaitent s'implanter.

Sous I'administration de la gouverneure Hochul, I'Etat de New York a obtenu des
investissements transformateurs dans le secteur manufacturier, notamment I'expansion
de 1,2 milliard de dollars de Chobani dans la Mohawk Valley, les initiatives de
recherche sur les semi-conducteurs de plusieurs milliards de dollars d’IBM, l'usine
historiqgue de semi-conducteurs de 100 milliards de dollars de Micron Technology dans
Central New York (le plus grand investissement privé de I'histoire de I'Etat) et de
nombreux autres projets de relocalisation qui ont créé des milliers d’emplois dans tout
I'Etat. L'accent mis par la gouverneure sur le développement de la main-d'ceuvre, la
résilience de la chaine d'approvisionnement et le soutien solide aux entreprises
appartenant a des minorités et a des femmes a positionné New York comme la
destination de choix pour les entreprises qui cherchent a rapatrier leurs activités
manufacturiéres essentielles aux Etats-Unis. Ce dernier investissement dans
I'écosystéme de fabrication de pointe d’Albany démontre comment des partenariats
stratégiques de I'Etat peuvent catalyser un développement économique transformateur



qui renforce les communautés, sécurise les chaines d’approvisionnement et fait
progresser la compétitivité technologique des Etats-Unis sur la scéne mondiale.
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